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Emanuele Moroni
Nota
Una variazione dello spessore dell'ossido in un transistore è una delle cause della variazione della tensione di soglia rispetto al valore nominale.
Questo errore è deterministico e dipende dallo spazio, ovvero dalla disposizione spaziale dei transistori nel circuito.
Si può ovviare a questo errore utilizzando la tecnica del common centroid.





Emanuele Moroni
Nota
Pelgrom's formula

Emanuele Moroni
Nota
I due transistori sono differenti, perciò se a questi due applicassimo la stessa tensione al gate varrebbe che I1 diverso da I2.
Al gate del transistore di destra sommiamo Vos in modo tale che i due transistori portino la stessa corrente.
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